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微型光电传感器(反射型)

EE-SB5/EE-SB5-B
带可见光截止滤光片的反射型、

端子型(标准检测距离=5mm)
• 防尘结构

• 带螺钉安装钩体(M3)
• 2种端子形状(缆线焊接用，印刷线路板用)

种类  (交货期请向经销商咨询。 )

主体

额定值/性能/外装规格

绝对最大额定值(Ta＝25°C)

*1. 环境温度超过25°C时，请参阅温度额定值图。
*2. 脉冲宽度≤10µs，重复100Hz。
*3. 焊接时间请控制在10秒以内。

外装规格

电气及光学特性(Ta＝25°C)

*d 表示传感器上面至反射物的距离

请参阅244页的“请正确使用”。

形状 检测方式 连接方式 标准检测距离 输出型号 型号

反射型

缆线焊接用端子

光电晶体管

EE-SB5

印刷线路板用端子 EE-SB5-B

25.4

11.5

6.35

5mm

25.4

11.5

6.35

项目 记号 额定值 单位

发光侧

正向电流 IF 50*1 mA

正向脉冲电流 IFP 1*2 A

反向电压 VR 4 V

受光侧

集电极
发射极之间的电
压

VCEO 30 V

发射极
集电极之间的电
压

VECO ─ V

集电极电流 IC 20 mA

集电极损耗 PC 100*1 mW

动作温度 Topr -25～+80 °C

保存温度 Tstg -30～+80 °C

焊接温度 Tsol 260*3 °C

连接方式 重量(g)
材质

外壳

缆线焊接用端子
1 聚碳酸酯

印刷线路板用端子

项目 记号
特性值

单位 条件
MIN. TYP. MAX.

发光侧

正向电压 VF ─ 1.2 1.5 V IF＝30mA

反向电流 IR ─ 0.01 10 µA VR＝4V

最大
发光波长

λP ─ 940 ─ nm IF＝20mA

受光侧

光电流 IL 200 ─ 2000 µA

IF＝20mA，
VCE＝10V
反射率为90%
的白纸
d＝5mm*

暗电流 ID ─ 2 200 nA VCE＝10V，
0Rx

泄漏电流 ILEAK ─ ─ 2 µA
IF＝20mA，
VCE＝10V
无反射状态

集电极发射
极之间的
饱和电压

VCE

(sat) ─ ─ ─ V ─

最大光谱灵
敏度波长

λP ─ 850 ─ nm VCE＝10V

上升时间 tr ─ 30 ─ µs
VCC＝5V，
RL＝1kΩ
IL＝1mA

下降时间 tf ─ 30 ─ µs
VCC＝5V，
RL＝1kΩ
IL＝1mA

EE-SB5/EE-SB5-B
微型光电传感器(反射型)

请参阅第D-255页的“请正确使用”。
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EE-SB5/EE-SB5-B

请正确使用

䈜᛻请৸䰻ާੂ⌞ᝅӁ项及䇘䍣时的ᢵ䈰Ӂ项。

为确保安ޞ㙂⴪接ᡌ间接检测Ӱ体时у能使用ᵢӝ

૷。

请वሼᵢӝ૷用作保ᣚӰ体的检测装㖤。

Ș请व൞䎻出额定的电压、电流㤹പ时使用。

㤕ᯭ࣐超ࠪ额定㤳ത的⭥঻ǃ⭥⍱，ਟ㜭ሬ㠤ӗ૱⹤㻲，✗

ൿ。

Ș请⌞ᝅ电压的正䍕极，䚵ރ䞃线䭏䈥。

㤕䝽㓯䭉䈟，ਟ㜭ሬ㠤ӗ૱⹤㻲，✗ൿ。

Șᵢӝ૷ᒬ䶔防≪规格，请वሼެф≪接䀜。

请य在超过额定值的ઘത环境ѝ֯⭘。

外形ተሮ/޻䜞ഔ路 (单位φmm)

主体

⌞ᝅ

安ޞӁ项

使用⌞ᝅӁ项

2-φ3.2±0.2ᄨ

25.4±0.2

19±0.2

6.35±0.2

9.8

4.55

4-0.25
7.62±0.3

13±0.2

11.5±0.2
9±0.2

K

A E

C

0.8
1.5

2.54±0.2

1.2

0.6

䕈ܝ

6.5

䕈ܝ

4-0.5

2.54±0.2

4.4

EE-SB5 EE-SB5-B

K C

EA

EE-SB5
EE-SB5-B

䜞ഔ路޻

端子记号 ੃〦

A 正极

K 䍕极

C 集电极

E 发射极

ᵠ᤽定的ተሮޢᐤྸ下㺞ᡶ⽰。

ተሮ॰࠼ ᐤޢ

ቅӄ3 ±0.3

大ӄ3ቅӄ6 ±0.375

大ӄ6ቅӄ10 ±0.45

大ӄ10ቅӄ18 ±0.55

大ӄ18 ቅӄ30 ±0.65

EE-SB5/EE-SB5-B
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特性ᮦᦤ(৸㘹值)

ഴ1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值ഴ ഴ2. 光电流—正向电流特性(TYP.) ഴ3. 光电流—集电极发射极之间的电压特性(TYP.)

ഴ4. ⴮对光电流—⧥ູ温度特性(TYP.) ഴ5. 暗电流—⧥ູ温度特性(TYP.) ഴ6. ᓊㆊ时间—䍕䖳电䱱特性(TYP.)

ഴ7. 检测距离特性(TYP.) ഴ8. 检测位㖤特性(TYP.) ഴ9. 检测位㖤特性(TYP.)

ഴ10.检测䀈度特性(TYP.) ഴ11. ᓊㆊ时间测定ഔ路
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EE-SB5/EE-SB5-B 微型光电传感器(反射型)
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EE-SB5/EE-SB5-B

请正确使用

䈜᛻请৸䰻ާੂ⌞ᝅӁ项及䇘䍣时的ᢵ䈰Ӂ项。

为确保安ޞ㙂⴪接ᡌ间接检测Ӱ体时у能使用ᵢӝ

૷。

请वሼᵢӝ૷用作保ᣚӰ体的检测装㖤。

Ș请व൞䎻出额定的电压、电流㤹പ时使用。

㤕ᯭ࣐超ࠪ额定㤳ത的⭥঻ǃ⭥⍱，ਟ㜭ሬ㠤ӗ૱⹤㻲，✗

ൿ。

Ș请⌞ᝅ电压的正䍕极，䚵ރ䞃线䭏䈥。

㤕䝽㓯䭉䈟，ਟ㜭ሬ㠤ӗ૱⹤㻲，✗ൿ。

Șᵢӝ૷ᒬ䶔防≪规格，请वሼެф≪接䀜。

请य在超过额定值的ઘത环境ѝ֯⭘。

外形ተሮ/޻䜞ഔ路 (单位φmm)

主体

⌞ᝅ

安ޞӁ项

使用⌞ᝅӁ项
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EE-SB5
EE-SB5-B

䜞ഔ路޻

端子记号 ੃〦

A 正极

K 䍕极

C 集电极

E 发射极

ᵠ᤽定的ተሮޢᐤྸ下㺞ᡶ⽰。

ተሮ॰࠼ ᐤޢ

ቅӄ3 ±0.3

大ӄ3ቅӄ6 ±0.375

大ӄ6ቅӄ10 ±0.45

大ӄ10ቅӄ18 ±0.55

大ӄ18 ቅӄ30 ±0.65

EE-SB5/EE-SB5-B 微型光电传感器(反射型)EE-SB5/EE-SB5-B

243

特性ᮦᦤ(৸㘹值)

ഴ1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值ഴ ഴ2. 光电流—正向电流特性(TYP.) ഴ3. 光电流—集电极发射极之间的电压特性(TYP.)

ഴ4. ⴮对光电流—⧥ູ温度特性(TYP.) ഴ5. 暗电流—⧥ູ温度特性(TYP.) ഴ6. ᓊㆊ时间—䍕䖳电䱱特性(TYP.)

ഴ7. 检测距离特性(TYP.) ഴ8. 检测位㖤特性(TYP.) ഴ9. 检测位㖤特性(TYP.)

ഴ10.检测䀈度特性(TYP.) ഴ11. ᓊㆊ时间测定ഔ路
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